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| DISCIPLINA: Laboratério de Eletronica Geral | CODIGO: 2EE.025

VALIDADE: a partir de 1° semestre/2015.

Carga Horaria: Total: 30 horas/aula Semanal: 02 aulas Créditos: 02
Modalidade: Préatica
Classificacao do Conteudo pelas DCN: Profissionalizante

Ementa:

Desenvolvimento de montagens relacionadas em laboratério, solucao de problemas
praticos utilizando conceitos abordados na disciplina teorica relacionada e
simulacées em computador digital.

Cursos Periodo Eixo Obrig. | Optativa

Eng. Elétrica 6 8 — Eletrbnica Sim

Departamento/Coordenacao: Engenharia Elétrica/Engenharia Elétrica

INTERDISCIPLINARIDADES

Pré-requisitos Cédigo

Co-requisitos

- Eletrénica Geral 2EE.024

Disciplinas para as quais é pré-requisito

Disciplinas para as quais é co-requisito

Objetivos: A disciplina devera possibilitar ao estudante:

1

Montar, testar, observar, medir e analisar os circuitos relacionados com a
disciplina tetrica e que estao listados nas unidades do Plano de Ensino

2

Perceber os problemas relacionados as montagens praticas, sobretudo as
diversas fontes de interferéncia ndo consideradas quando das analises fisico-
algébricas realizadas na disciplina teérica.

Resolver problemas ligados a pratica da montagem e medicdo dos circuitos
eletroeletrdnicos propostos nas unidades listadas no Plano de Ensino e que
estdo em consonéncia com a disciplina tedrica.

. . Carga-horaria
Unidades de ensino Horas-aula

1 |Introducao ao Laboratério de Eletronica Geral. 2
e Uso de equipamentos e componentes utilizados.
e Seguranca no laboratério.

2 |Amplificador de diferencas. 2
e Conceito de tensao diferencial, modo comum e CMRR.

3 |Resposta em frequéncia de Amplificadores Operacionais. 2
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¢ Conceito de filtro de primeira ordem.
e Resposta em frequéncia e frequéncia de transicao.

Espelho de corrente com MOSFET. 2
e Transistor como diodo.
e Efeito de diferentes cargas no espelho.

Amplificadores diferenciais com TBJ. 8
e Polarizacao.
eGanho.
e Modo comum.
e Resisténcia de entrada.

Osciladores. 8
¢ Oscilador de Wien.
¢ Oscilador de relaxacgao transistorizado.
¢ Oscilador de relaxagdo com Amplificador Operacional.
e Circuito integrado 555.

Filtros Ativos. 2
e Passa baixa de Chebyshev de terceira ordem.

Efeitos da realimentacao negativa. 2
e Efeito da quantidade de realimentacédo no AOP.

Amplificadores de Poténcia. 2

eClasse B e classe AB.

Total 30
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